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Institute of Solid State Physics

« Struktura ustavu (oddéleni);

 MATERIAL PHYSICS

* NANOPHYSICS

 MICRO- AND ACOUSTOELECTRONICS

« LOW TEMPERATURE PHYSICS

* PHYSICAL OPTICS AND OPTICAL METHODS

 LASER, ATOMIC, MOLECULAR AND PLASMA
PHYSICS
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Institute of Solid State Physics

NANOPHYSICS:

« Laboratory PHOTOELECTRICAL AND OPTICAL
PHENOMENA IN WIDE BAND GAP SEMICONDUCTORS

« Laboratory SEMICONDUCTOR HETEROSTRUCTURES

Veédeckeé smery:
« Nanostrukturované tenke filmy

« Tenké skelné filmy na bazi chalkogenidu, tepelné a
fotoindukcni jevy
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Mefreni optické emisni spektrokopie (OES) a laserové indukované spektroskopie
dielektrického prurazu (LIBS)

* Vyzkum a vyvoj ,Metal Vapor* lasert (CuBr)
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Napln spoleCného experimentu:

 Depozice FeS tenkych filmu pomoci

Nd:YAG pulsniho a CuBr laseru

« Méreni OES a LIBS ablaovanéeho FeS

« Meéreni vodivosti a optickych vlastnosti

amorfnich FeS depozitu
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Motivace spolecného vyzkumu:

PolaJ., Urbanova M., Pokorna D., Bezdicka P., Kupcik J., Krenek T.: Reactive Deposition of Laser Ablated FeS1-x

Particles on Copper Surface. (Eng) RSC Adv., in press.
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Obr. XRD analyza

Obr. SEM snimky — morfologie krateru a depozitu
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Obr. Snimek CuBr laseru Obr. Snimek reaktoru,
v némz probiha depozice FeS
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Obr. Nd:YAG laser

Obr. SEM snimek morfologie
deponovaného FeS pomoci Nd:YAG
laseru
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Obr. Schéma aparatury pro méreni OES a LIBS
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Ef Personal oddeleni: LASER, ATOMIC, MOLECULAR
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« Rozbéhnuti spolecného experimentu (depozice rady
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o « Spolecny prispevek na mezinarodni konferenci
. (26t Symposium on Plasma Physics and Technology)
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D»a:':cs::.::“ « Pokracovaniv experimentech a planovani spolecne
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